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CL 1CT

Descriere familie produs

Lampa halogena tubulara cu infrarosu, cu
soclu la un singur capat sau la ambele,

J 6990P 1000W 120V
|

folosita ca sursa de caldura de mare putere
si cu eficienta Tnalta Tn industria
semiconductorilor

.

Caracteristici

Se asigura o stabilitate foarte mare in prelucrarea semiconductorilor
Temperatura poate fi modulata cu precizie
Se obtine capacitatea de reproducere a procesului

Avantaje

Caldura instantanee: putere maxima in decurs de cateva sute de milisecunde de la aprindere

Reglare completa a intensitatii luminoase: Lampile cu infrarosu pot fi controlate cu precizie (pot fi reglate
instantaneu Tntre 0% si 100%). Acest lucru Tnseamna ca temperatura tabletei poate fi modulata cu precizie intr-un
interval mare, In functie de specificatiile procesului. Se obtine capacitatea de reproducere a procesului prin
asigurarea dozei de caldura exacte pentru tableta de siliciu de fiecare data

Lampi halogene: acest lucru Thseamna ca Tnnegrirea tubului si deprecierea infrarosie este neglijabila pe parcursul
duratei de viata a lampii, ceea ce asigura o stabilitate foarte mare pentru prelucrarea semiconductorilor

Curat: lampile cu infrarosu nu emit produse secundare si nu polueaza

Sigur: lampa rezistenta la socuri termice datorita balonului de sticla din cuart

Economic: peste 85% din energia consumata este transmisa in caldura infrarosie

Posibilitatea aplicarii unui senzor: Intrerupatoarele nu afecteaza durata de viatd a lampilor cu infrarosu
Intretinere minima: duratd de viatd lungd de aproximativ 5000 de ore (corelatd cu aplicatia)

Caldura poate fi focalizata: lampile cu infrarosu au aceleasi proprietati optice ca si lumina, ceea ce fnseamna ca
este posibila directionarea caldurii prin reflectoare

Sursa de caldura compacta: Lampile cu infrarosu au un diametru Tngust

Utilizare

Philips Lighting ofera a gama larga de lampi halogene cu infrarosu din cuart ca surse de caldura pentru procesele
de fabricatie a semiconductorilor:

Epitaxie

CVD (depunerea vaporilor chimici)

RTP (procesare termala rapida)

Calcinarea implantului ionic

Demineralizarea

Lampile Philips sunt adecvate pentru majoritatea echipamentelor folosite in industria semiconductorilor
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Date produs

Cod comanda

498502 25

Cod produs

871150049850225

Denumire produs

6990P 1000W 120V CL 1CT

Produs - Denumire comanda

6990P 1000W 120V CL 1CT/10

Tip impachetare

2 Carton

Bucati per pachet

1

Configuratie Impachetare

10

Pachete per box

10

Cod de bare per produs (EAN1)

8711500498502

Cod de bare per pachet (EAN2)

Cod de bare per box (EAN3)

8711500517388

Cod logistic - 12NC

9245 208 36328

Cod ILCOS

Masa neta per bucata 24.000 GR
Succesor

Cod Philips 6990P
Soclu/Baza G9.5

Finisaj invelis Clar
Executie Soclu simplu
Pozitie de functionare any
Aplicatie Principala Semi-conductori
Clasificare Putere Lampa 1000W
Tensiune 120V

XHIRSE

Soclu/Baza G9.5

9.5
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Pozitie de functionare any
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Denumire Max Max Nom
produs
6990P
1000W 120V 105 20 60
CL 1CT
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